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AgsGe1-xMnxTes bark mahlullarinin niimunslerin istilik kegiriciliyi, elektrik kegiriciliyi, termoelektrik harokat qiivvasi
tadqiq edilmigdir. o(T) asilihiginda miisahido olunan kegidlor DSC analizinds miisahido olunan kegidlorlo uzlagir. Yuxari
temperaturlarda istilik kegiriciliyinin anomal doyismasi foton istilik kegiriciliyin yaranmast ilo izah olunur.

Acar sozlor: Elektrik kegiriciliyi, termolektrik horokoat qiivvesi, istilik kegiriciliyi.
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GiRisS

AgsGeTes 500K vo yuxarida superion kegiriciliyi
Vo perspektivli termoelektrik xisusiyyoti birlikda ol-
dugu materiallarin  geyri-adi  niimunosidir  [1].
AgsGeTeg birlogmasinin yiiksok temperaturlarda gos-
tordiyi geyri-adi xiisusiyystlor giimiis ionlarinin miqra-
siyasi ilo izah olunub [2]. Bizim ovvolki islordo
AgsGeTes liglii birlosmaya Mn elementi daxil edilorak
AgsGe1xMnyTes  (x=0-+0,2) bork mohlullar1 alinmus,
rentgen difraksiyasi, DSC analizi aragdirilmigdir [3].
AgsGeTes-nin yiiksok temperaturlarda yiiksok ion kegi-
riciliyinin va perspektivli termoelektrik performansini
daha yaxsi1 basa diigmak ti¢tin niimunoaloarin istilik kegi-
riciliyi, elektrik keciriciliyi, termoelektrik harokot qiiv-
Vasi lglilmiisdiir.

EKSPERIMENTIN APARILMASI

Elektrik kegiriciliyi vo Holl 180+-600K tempera-
tur boliminds volfram zondlardan istifado edorok
kompensasiya tsulu ilo 6l¢iiliib. Niimunodo yaranan
temperatur gradiyenti onun alt va iist oturacaginda qo- |

yulmus xromel-kopel termociitlords, termoelektrik ho-
rokst qiivvasi termociitin mis qanadlari ilo dlgiiliib.
AgsGe1xMnyTes bork mohlullarmin elektrik kegiri-
ciliyi 180+600K temperatur boliimiinds, termoelektrik
horokat qiivvasi 280+ 500K bolimiinds vo istilik
kegiriciliyi 90+ 400 K boliimiinds tadqig olunub.

NOTICOLORIN ANALIZi

180 K temperaturdan yuxarida niimunalorin elek-
trik keciriciliyi temperatur artdiqca siiratlo artir. 180-
300K temperatur intervalinda ¢ (T) asililiginin artmasi
Mott qaydasi ila izah olunur (sokill).

AgsGe1.xMnyTeg istilik kegiriciliyinin temperatur
asililig1 2-ci sokildo verilib. 80-320K temperatur bolii-
miindo K(T) asililigi anomal olaraq artir, yiiksok tem-
peraturlarda iss doyismir. Istilik kegiriciliyinin artmasi
istiliyin foton seli vo biopolyar yiikdasiyicilarin dif-
fuziyas1 ilo izah olunur. T<350K temperatur inter-
valinda elektrik kegiriciliyi kicik olduguna goro
dasinan istilik seli do az olacag.

AgsGer.xMnyTeg kristallarin termoelektrik hars-
kot qiivvasinin temperatur asililigi 3-cii sokilda verilib.

4000
| - x=0 ¥
i IS
i -0—x=0,20 :
3000 - § oo
o 3 @ &
£ 2500} Y g 5
*.E | - -4 4
£ 2000} R A
O I - -'.. 00 +.'_+"1-
~1500 |- ° -~
gl RO
1000 | / ot u
L & <>°++'..l"
* &o_',
500 :‘ .s'ﬁ,ﬂ-:_.l
0 - i 1 1 |
200 300 400 500 600 700
il

Sakil 1. AgsGe1-xMnxTes bark mohlulun elektrik kegiriciliyi.
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Sakil 2. AgsGei1-xMnxTes bark mahlulun istilik kegiriciliyi.
1000;
900
800 -
EE 700?
%; 600?
o 500
400 -
300
200 | 1 1 1 L 1 1
250 300 350 400 450 500 550 600
T, K

Sakil 3. AgsGe1-xMnxTes bark mahlulun termoelektrik harakat giivvasi.

Sokildon goriindiiyli kimi, temperatur artdigca
termo-ehq 800 pV/K-don 300 uV/K-dak azalir. Bels

I - . .
azalmani niimunanin p-tipli olmast Vo Mn atomlarinin

konfiqurasiyast ilo izah etmak olar [4, 5].
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THERMOELECTRIC PROPERTIES OF AgsGeixMnxTes
Thermal conductivity, electrical conductivity, thermal electromotive force of samples of solid solutions AgsGe:-
xMnxTes have been studied. In the o(T) dependence the observed transitions are consistent with the transitions observed in the

DSC analysis. In thermal conductivity at high temperatures the anomalous changes are being explained by the creating
photon thermal conductivity.

Aiinyp I'axpamanoBa
TEPMODJIEKTPUUECKHE CBOMCTBA AgsGerxMnxTes
VcenenoBaHbl TEIIONPOBOAHOCTb, AIEKTPOIPOBOIHOCT, TEPMOIJICKTPOABIKYILAs CHIIa 00pa3LiOB TBEPAbIX PaCTBOPOB
AgsGe1-xMnxTes. Ilepexonpl, HabMORaEMbIe Ha 3aBUCUMOCTH o(7), COBIIaJaeTcs ¢ nepexonamu, HadomonaembiMu mpu JJCK-

aHanu3e. AHOMaJbHBIE H3MEHEHHs TEIJIONPOBOIHOCTH IIPU BBICOKHX TEMIIepaTypax OOBACHAIOTCA (HOPMHUPOBAHUEM
(hOTOHHOM TEIIONPOBOJHOCTH.
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